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EJERCICIOS TEMA II COMPONENTES Y CIRCUITOS ELECTRONICOS

EJERCICIO 1

En la figura se muestra un amplificador de transconductancia realizado con un
transistor MOSFET de acumulacion de canal N (NMOS).

lo RL DATOS:
R1 2k7
2M2 Transistor MOSFET
* C
15V —— - Vi=1V
Vg R2 K = 0.5 mA/V?
1M1 R3
J 1k NOTA:  Ip=K-(Vas-Vy)?
; Va=100V
Figura 1
C—oow

Temalll

a) Calcule la corriente de continua que circula por la carga RL.

b) Indique la regidén de funcionamiento en la que se encuentra el transistor
MOSFET. Represente la correspondiente curva caracteristica de salida y la
recta de carga.

c) Calcule los parametros de pequena sefal, dibuje el circuito equivalente.
Tema lll

d) Calcule la ganancia de transconductancia io/vg.
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EJERCICIOS TEMA II COMPONENTES Y CIRCUITOS ELECTRONICOS

EJERCICIO 2

En la figura se muestra un amplificador de transconductancia realizado con un
transistor BJT.

+Vee=+5V
)
DATOS:
§ RE
Transistor BJT
c ﬂ' 1
T . Q1 C Vegon=0,7V
v |
RB - Vecsat=0,2 V
100k li 1%k
1 1 Va=100V
)
Vee=-15V C—eo

Figura 2
Tema ll

a) Calcule RE para que la corriente continua lo que circula por la carga RL sea 1
mA.

b) Razone cual es la region de funcionamiento en la que se encuentra el
transistor y represente la correspondiente curva caracteristica de salida y la
recta de carga.

c) Represente el circuito equivalente de pequena sefial.

Tema Il

d) Calcule la ganancia de transconductancia io/vg (io es la sefial de corriente en
RL).
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EJERCICIOS TEMA II COMPONENTES Y CIRCUITOS ELECTRONICOS

EJERCICIO 3

En la figura se muestra un par Darlington con transistores bipolares.

+Vce=+15V
DATOS:
Iol tVec =115V
= RL = 4,7 KQ RE = 1 KQ

| ' C — oo
Q1 VT =25mV

L L BLEQQ Ambos transistores:
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l Veeon= 0,7 V
= §R1 RE Vcesar = 0,2V
1k Vap =
Transistor Q1:
-Vee=-15V Br1 =200  Bor =200
Figura 3 Transistor Q2:

Br2 = 100 Bo2 = 100
Tema ll

a) Calcule R1y R2 para que la corriente de continua lo que circula por la carga
RL sea 1 mA (desprecie la corriente de base del transistor Q1).

b) Razone cual es la region de funcionamiento en la que se encuentra el
transistor Q2 y represente la correspondiente curva caracteristica de salida y la
recta de carga.

c) Calcule los parametros de pequena senal y dibuje el circuito equivalente.

Tema Il

d) Calcule la impedancia Z1 y revise los valores de R1 y R2 para que la
impedancia Z2 sea 100 kQ.
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